
 
Микросхемы Н1582ВЖ1Б-0048, 1582ВЖ1Б-0048 

Техническое описание 

 

Микросхемы Н1582ВЖ1Б-0048, 1582ВЖ1Б-0048 представляют собой 8-канальный 

контроллер разовых команд с токовыми датчиками на входах. Микросхемы выпускаются в 16-и 

выводных корпусах Н04.16-1В (Н1582ВЖ1Б-0048) или безвыводных 5119.16-А (1582ВЖ1Б-

0048). Базовое ТУ АЕНВ.431260.670ТУ. Карта заказа ИРВЖ.431262.025-008Д. Цоколевки 

совпадают. Бесплатные опытные образцы доступны в макетных корпусах, совпадающих по 

размерам с 5119.16-А. 

 

Описание принципа работы микросхемы 

1. Микросхема тестирует 8 аналоговых входов на наличие или отсутствие в них тока с 

помощью компараторов тока.  

2. Каждый канал программируется на работу в одном из двух режимов:  

A. Проверка на наличие или отсутствие вытекающего тока. 

B. Проверка на наличие или отсутствие втекающего тока. 

3. Входное сопротивление каждого канала определяется внутренним резистором, 

соединяющем аналоговый вход с внутренней шиной питания (в режиме А) или "земли" (в режиме 

Б), и равно 85 кОм.  

4. Входной ток канала, формируемый внешним источником тока, например, оптроном или 

фотодиодом, сравнивается с контрольным током, задаваемым внутренним источником. 

Предполагается, что при подаче на аналоговый вход соответствующего тока: больше Iпор.А = +20 

мкА (втекающего в микросхему) в режиме А или меньше Iпор.Б = –20 мкА (вытекающего из 

микросхемы) в режиме Б, – он окажется по абсолютной величине заведомо больше контрольного 

тока, что и определит токовый детектор.  

5. Анализируемый ток может быть получен на внешнем источнике напряжения 

положительной или отрицательной полярности и опциональном внешнем резисторе. В этом 

случае ток будет определяться суммой внешнего и внутреннего (85 кОм) резисторов и уровнем 

напряжения внешнего источника. 

6. Тип режима для каждого канала программируется микроконтроллером по SPI каналу. 

Один сеанс записи программирует все каналы одновременно. Рис. 1 демонстрирует протокол 

программирования микросхемы. Запись режимов работы каналов разрешается низким уровнем 

на входе W_R и входе SS. Значения режимов подаются на вход MOSI. Первым программируется 

канал №8, последним – канал №1. Запись значения режима канала фиксируется по переднему 

фронту тактового сигнала SCLK. Значение Si = 0, i=1..8, соответствует режиму А, значение Si = 

1, i=1..8, – режиму Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Протокол программирования микросхемы 
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7. Проверка состояния каналов выполняется непрерывно. Текущее состояние каналов 

сравнивается с предыдущим состоянием, записанным в регистр состояний во время последнего 

сеанса чтения. При изменении состояния хотя бы одного канала микросхема формирует высокий 

уровень на выходе DR, который сбрасывается только после того, как состояние входов всех 

каналов станет соответствовать значению в регистре состояний в результате чтения регистра 

состояния микроконтроллером или в результате изменения состояния соответствующих входов 

каналов.  

8. Регистр состояния входов считывается микроконтроллером по тому же SPI каналу. 

Запись в регистр текущего состояния осуществляется по фронту переключения входа SS из 1 в 

0. В отсутствие такого фронта (например, при постоянном значении SS=0) текущее состояние 

каналов не будет записано в регистр. Протокол чтения состояния каналов из микросхемы 

приведен на рис. 2. Чтение состояния входов каналов разрешается высоким уровнем на входе 

W_R и низким уровнем на входе SS. Первым считывается состояние канала №1, последним – 

состояние канала №8. Значение состояния каналов выдается по переднему фронту тактового 

сигнала SCLK на выход MISO. Значение Di = 0, i=1..8, соответствует отсутствию тока на входе 

канала, значение Di = 1, i=1..8, – наличию вытекающего (в режиме А) или втекающего (в режиме 

Б) тока на входе канала. 

9. В микросхеме реализован начальный сброс по включению положительного питания. Он 

обеспечивает поддержание режима аппаратного сброса, пока питание не достигнет уровня 3,4 В. 

При включении питания режимы работы каналов устанавливаются в значение "режим А". 

Регистр состояния каналов при этом устанавливается в произвольное состояние. Первый сеанс 

чтения из него записывает в него текущее состояние входов каналов. 

10. В отсутствие активного низкого уровня на входе SS выход MISO находится в 

состоянии высокого импеданса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Протокол чтения микросхемы 

На рис. 3 – 4 показаны типовые схемы подключения аналоговых входов микросхемы. 

Эквивалентная схема аналогового входа микросхемы представлена защитой от статического 

электричества и входным сопротивлением, подключенным к внутреннему питанию (в режиме А) 

или "земле" (в режиме Б) микросхемы. Резистор R* подбирается под соответствующий уровень 

детектируемого внешнего напряжения. 
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Рис.3. Типовая схема подключения аналоговых входов микросхемы в режиме А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Типовая схема подключения аналоговых входов микросхемы в режиме Б 

Блок схема микросхемы представлена на рисунке 5. 
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Рис. 5. Блок схема 

 



Таблица 1. Состав и назначение выводов микросхемы в корпусе Н04.16-1В и 5119.16-А 

NN 

вывода 

корпуса 

Имя 

вывода 

Тип 

вывода 

 

Назначение вывода 

1 Z4 вход Аналоговый вход 4-го канала  

2 Z3 вход Аналоговый вход 3-го канала  

3 Z2 вход Аналоговый вход 2-го канала  

4 Z1 вход Аналоговый вход 1-го канала  

5 MOSI вход Вход данных в SPI канале 

6 SS вход Вход разрешения записи-чтения данных по SPI каналу 

7 SCLK вход Выход синхронизации SPI канала  

8 Общий питание Общая шина (0В) 

9 DR выход Индикатор (=1) изменения состояния аналоговых входов 

10 W_R вход Вход разрешения записи (=1) в регистр типа режима каналов 

11 MISO выход Выход данных в SPI канале  

12 Z8 вход Аналоговый вход 8-го канала  

13 Z7 вход Аналоговый вход 7-го канала  

14 Z6 вход Аналоговый вход 6-го канала  

15 Z5 вход Аналоговый вход 5-го канала  

16 +En питание Положительное питание (+5В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Условное графическое обозначение микросхемы. 
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Таблица 2. Значения электрических параметров микросхем Н1582ВЖ1Б-0048, 

1582ВЖ1Б-0048 при приемке (поставке), в течение наработки до отказа и срока сохраняемости 

Наименование параметра,  

единица измерения, режим измерения 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

Норма Температура 

окружающей 

среды, °С 
не 

менее 

не 

более 

Выходной ток высокого уровня, мА, при                 

UCC = 4,5 B; UOH = 4,1 B 
IOH - –0,8 

 

минус (603); 

2510; 

1255 

Выходной ток низкого уровня, мА, при                  

UCC = 5,5 B; UOL = 0,4 B 
IOL 2,0 - 

Ток утечки высокого уровня на входе, мкА, 

при UIH = 5,5 В; UCC = 5,5 В; UIL = 0,4 В 
IILH – 

3,0 2510 

15,0 
минус (603); 

1255 

Ток утечки низкого уровня на входе,  мкА, 

при UIH = 4,7 В; UIL = 0 В; UCC = 5,5 В 

 –3,0  2510 

IILL 
–15,0 

– минус (603); 

  1255 

Выходной ток в состоянии «выключено», 

мкА, при UCC=5,5 В, UО=5,0 В 

 

– 30,0 

минус (603); 

2510; 

1255 

IOZ 

Статический ток потребления, мА, при                    

UCC = 5,0 В 

  3,0 2510 

ICC – 
6,0 

минус (603); 

  1255 

 

Таблица   3.  Значения параметров предельно допустимых  и предельных  электрических 

режимов эксплуатации микросхем Н1582ВЖ1Б-0048, 1582ВЖ1Б-0048 

 

Наименование параметра режима,  

единица измерения 

 

 

Б
у
к
в
ен

н
о
е 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

п
ар

ам
ет

р
а 

 

Предельно 

допустимый 

режим 

Предельный 

режим 

не менее не более не менее не более 

1 2 3 4 5 6 

Напряжение питания, В UCC 4,5 5,5 4,5 5,5 

Входное напряжение, В UI 0 UСС+0,4 –0,5 UСС+0,5 

Входное напряжение низкого уровня, В UIL 0 0,4 – – 

Входное напряжение высокого уровня, В UIН UCC /2 UСС+0,5 – – 

Входное напряжение высокого уровня на 

входах Dx, В 
UIC - 42 - 80* 

Выходное напряжение низкого уровня, В UОL – 0,4 – – 

Выходное напряжение высокого уровня, В UОН UCC –0,4 – – – 

Максимальная рабочая частота входного 

сигнала SCLK, МГц  
fIMAX – 10,0 – – 

 

П р и м е ч а н и е:  Суммарное время воздействия предельных режимов – 2 часа. 

                                * Кратковременно, по ГОСТ 19705-89 

 

 


